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摘要(译)

本发明公开了一种可以实现免疫反应的阵列化、高通量、大样本、快速
测量的Lamb波免疫传感器，其包括一上磁铁和一下磁铁，上磁铁与下磁
铁之间设置有一Lamb波传感器，Lamb波传感器上方胶合有一管道压
盖；Lamb波传感器包括一设置有多个样品池的硅薄膜结构，硅薄膜结构
下方为一导电地层，导电地层下方为一压电材料层，压电材料层上设置
由一层IDT电极层，IDT电极层包括若干插齿电极和若干焊点端口，所述
的若干插齿电极上分别设置有一对电极端口，样品池内培养有标记抗
体、免疫微磁珠和捕获抗体；管道压盖与所述Lamb波传感器贴合的管道
表面上开置有一样品池通道，样品池通道的两端分别开设有一通孔。
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